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І. Аннотация 

1. Цель и задачи дисциплины 

Целью дисциплины является изучение на основании свойств симмет-

рии кристаллической структуры, кристаллических и кристаллофизических 

свойств твердых тел схему их классификации. 

Задачами освоения дисциплины являются: 

 формирование у обучающихся представлений об основных законах 

кристаллографии, принципах построения кристаллографических про-

екций, элементах симметрии кристаллических многогранников и 

структур, принципах классификации кристаллов по кристаллографиче-

ским системам, категориям и сингониям, основных системах и симво-

ликах описания точечных и пространственных групп кристаллов; 

 приобретение практического опыта описания особенностей симметрии 

различных точечных и пространственных кристаллографических клас-

сов и групп, объяснения влияние вида симметрии на физические свой-

ства кристаллов, решения задач; 

 применение полученных знаний и навыков при освоении профильных 

дисциплин, а также в практической и профессиональной деятельности. 

2. Место дисциплины в структуре ООП 

Дисциплина «Кристаллография» изучается в модуле «Физика конден-

сированного состояния» Блока 1. Дисциплины части учебного плана, форми-

руемой участниками образовательных отношений.  

Содержательно она закладывает основы знаний для изучения дисцип-

лин «Физика конденсированного состояния вещества», «Физика реального 

кристалла»,   «Физика магнитных явлений», «Физика полупроводников». 

Для успешного освоения дисциплины обучающийся должен иметь 

представление о молекулярно-кинетической теории вещества, использующей 

статистические законы, и о термодинамике, знать основные законы механи-

ки, молекулярной физики, а также материал дисциплин «Математический 

анализ» и  «Векторный и тензорный анализ». 
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3. Объем дисциплины: 2 зачетные единицы, 72 академических часа, в 

том числе: 

контактная аудиторная работа: лекции 16 часов, практические заня-

тия 16 часов; 

самостоятельная работа: 40 часов. 

 

4. Планируемые результаты обучения по дисциплине, соотнесен-

ные с планируемыми результатами освоения образовательной програм-

мы 

 Планируемые результаты освое-

ния образовательной программы 

(формируемые компетенции) 

 Планируемые результаты обучения по 

дисциплине 

 УК-1. Способен осуществлять 

поиск, критический анализ и 

синтез информации, применять 

системный подход для решения 

поставленных задач. 

 УК-1.1. Анализирует задачу, выделяя ее 

базовые составляющие. 

 ПК-3. Способен сопровождать 

типовые технологические про-

цессы в области материаловеде-

ния и технологии материалов 

 ПК-3.1. Осуществляет анализ структуры 

материалов; 

  

 

5. Форма промежуточной аттестации и семестр прохождения 

Зачет в 4 семестре. 

6. Язык преподавания: русский. 

 

 


